




















































专利名称(译) 有机半导体发光器件及使用它的显示器

公开(公告)号 US20080164460A1 公开(公告)日 2008-07-10

申请号 US11/661282 申请日 2005-08-26

[标]申请(专利权)人(译) 国立大学法人京都大学
日本先锋公司
株式会社日立制作所
罗姆股份有限公司

申请(专利权)人(译) 京都大学
先锋公司
HITACHI，LTD.
ROHM CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 先锋公司
ROHM CO.，LTD.
京都大学

[标]发明人 OYAMADA TAKAHITO
UCHIUZO HIROYUKI
ADACHI CHINAYA

发明人 OYAMADA, TAKAHITO
UCHIUZO, HIROYUKI
ADACHI, CHINAYA

IPC分类号 H01L51/00

CPC分类号 H01L27/3244 H01L51/0053 H01L51/0068 H01L51/5296 H01L51/5203 H01L51/5275 H01L51/0545

优先权 2004250600 2004-08-30 JP

其他公开文献 US7973320

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供了一种具有场效应晶体管形式的有机半导体发光器件和使用该器件
的显示器。在该装置中，可以传输电子和空穴。该器件包括能够通过空
穴和电子的复合发光的有机半导体发光层，用于将空穴注入有机半导体
发光层的空穴注入电极，用于将电子注入有机半导体光的电子注入电极 
- 发光层和栅电极设置成与电极之间的有机半导体发光层相对。当控制电
压施加到栅电极时，控制有机半导体发光层中的载流子分布。因此，可
以打开/关闭光发射并且可以调制发射强度。
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